Giines Enerijisi Arastirma ve Uygulama Merkezi (GUNAM)

Kalkinma Bakanligl tarafindan saglanan destekle 2009 yili basinda resmi olarak kurulmus olan bir
milkemmeliyet merkezidir. GUNAM, 1000 sinifi ve 10000 sinifi olmak {izere toplam 150 metrekarelik bir
temiz alana sahiptir. Ayrica kaplama ve metalizasyon laboratuvarlarinda calismalarini stirdirmektedir.
Merkezin ylrittigla bazi 6nemli ¢alismalar; silikon dilim tabanli glines gozeleri, ince film glines gozeleri,
boya ile duyarlilastirilmis glines gozeleri, polimer tabanli giines gozeleri ve glines gozelerinde
nanoteknoloji uygulamalaridir. GUNAM’da fotovoltaik teknolojide kullanilan yariiletkenlerin elektriksel
karakterizasyonu, optik karakterizasyonu ve gilines gobzelerinin verim 6l¢imi yapilabilmektedir.
GUNAM’da calisilan arastirma alanlari; Dilim Tabanli Fotovoltaik Calismalari (C-Si Giines Hiicreleri ve a-
Si/c-Si Heteroeklem Giines Hiicreleri), ince Film Fotovoltaik Calismalari (CIGS Giines Hiicreleri, a-Si/pc-Si
(Mikromorf) Birlesik Gunes Hucreleri veCdTe/CdS Glines Hlicreleri), Boya ile Duyarli Hale Getirilmis
Gunes Hucreleri, Glines Hucreleri icin Kuantum Nokta Nanokristalleri, Organik Glines Hiicreleri, Glines
Hicreleri icin Nanoteller, Gilnes Hicreleri icin Plasmonik Etkiler, Glines Hucreleri icin Fotonik
Uygulamalar ve Glines Termal Teknolojisidir.



